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® Kontaktfreie Verbindung fur planare Leitungen " " _ 

Kontaktfreie Verbindung zwischen zwei planaren Leitun- 
gen auf einem Oder auf zwei aneinandersto&enden Oder sich 
uberiappenden dielektrischen Substraten. Eine metallische 
Zunge ist galvanisch mit dem Ende der ersten Leitung ver- 
bunden und ragt Gber das Ende der rwehen Leitung oder 
eine metallische Zunge uberragt beide Lehungsenden. Zwi-' 
schen die uberragende Zunge und das Ende der zweiten Lei- 
tung bzw. im Bereich der Oberlappung ist eine dunne Isolier- 
.. schicht eingefugt. 
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Patentanspriiche 

1-. Kontaktfreie Verbindung zwischen zwei planaren Lei- 
tungen auf einem oder auf zwei aneinanderstoBenden oder 
sich Uberlappenden dielektrischen Substraten, dadurch 
gekennzeich.net , dafi eine metallische Zunge (Z) galvanisch 
mit dem Ende der ersten Leitung (LI, Finl) verbunden ist 
und Uber das Ende der zweiten Leitung (L2 , Fin2) ragt , und 
dafi zwischen die uberragende Zunge (Z) und das Eride der 
, zweiten Leitung (L2, Fin2) ' eine dunrie I s o l ier schich t ( F )• ! ; ^ .• ; .;. j 
■ eingefiigt ist . .' * ■ ■ . , '- \- ~V.- ,,'V' f 7 "■" " • ' ; ! " •'• ' ' | 

2. Kon takti'reie Verbindung zwischen zwei planaren Lei- 
tungen auf einem oder auf zwei aneinanderstoBenden di- 
elektrischen Substraten, dadurch gekennzeichnet, dafi eine ... 
metallische Zunge (Z) auf. einem dritten Substrat (S3) - 
aufgebracht ist, dafi das dritte Substrat (S3) mit der 
Zunge (Z) auf die beiden ersten Substrate (SI, S2) gelegt i-;^ . 
ist, so dafi die Zunge (Z) die Enden der Leitungen (Fin3, 4- | ' 
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Pin4) iibcrlappt, und daft zwischeu Zunge und Lei tungsendcn 
eine diinne I sdlierschicht (F) eingefiigt 1st. M 

l 

3. Kontaktfreie Verbindung nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet , daft die Zunge (Z) um etvra \/4 iiber 

d i.o linden dor Leitungcn ( L2 , I 1 ' in2, Pin3t Kin4) ragli, wobei 
\ die Wellenlange bei der Mittenf requenz der Leitung 1st. 

4. Kontaktfreie Verbindung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daft die diinne Isolierschicht eine 
diinne di'elektr ische Polie (P) ist. 

5. Kontaktfreie Verbindung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daft die diinne Isolierschicht eine 
Bloxalschicht ist. 

6. Kontaktfreie Verbindung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daft die dielektrischen Substrate (SI, S2) 
m:Lt den Le.i. tungen (Pixil, Fin2) zueinander zeigend und 
iiberlappend angeordnet sind, und daft im Bereich der Uber- 
lappung die Zungen (Z) atztechnisch auf dem ersten Sub- 
strat (SI) angebracht sind (FIG. 4). 

J. Kontaktfreie Verbindung nach einem der Anspriiche 1 
oder 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daft die Zunge (Z) an 

-der Spitze leicht nach oben gebogen und federnd ausgefiihrt 
ist. , . 
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Kontaktfreie Verbindung fiir planare Leitungen 

Die Erfindung betrifft eihe kontaktfreie Verbindung nach 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Pur planare Leitungen, insbesondere fur Finleitungen , sind 
bisher keirie steckbaren, leicht losbaren Verbindungen 
05 bekannt. Gelegentlich ist es auch erf orderlich , planare 
Leitungen galvanisch auf zutrennen und die Auf trennung 
kontaktf rei~zu iiberbrucken— AuBerdem ±at es sinnvoll, 
Einzelkomponenten getrennt "zu testen und anschiieBend zu 
oinor komp Icxoren SchalUung zusaiiiiuenzuse tzen . 

10 Aufgabe der Erfindung ist es, eine kontaktfreie Verbindung 
der eingangs genannten Art anzugeben, die verlustarm und 
breitbandig ist und auch als losbare , steckbare Verbindung 
ausgefiihrt werden kann. 
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Losungen dieser Aufgabe sind in den Patentanspriichen 1 und 
2 gekennzeichnet . Die weiteren Anspriiche beirihalten vor- 
teilhaf te . Ausbildungen bzw. Weiterbildungen der Erfindung. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausfiihrungs- 
05 beispielen tiaher erlautert. .". , 

FIG. 1 zeigt eine erf indungsgemaBe Verbindung nach der 
ersten Losung fUr zwei Mikros treif enleitungen , und zwar in 
A) in Draufsicht, in B) im Querschnitt. Zwei aneinander- 
stodende dielektrische Substrate SI und S2 tragen auf 

10 ihren Oberseiten Leitungen LI bzw. L2 und auf ihren Unter- 
seiten eine Grundmetallisierung Met.. Eine metallische 
Zunge Z ist galvanisch mit dem Ehde der ersten Leitung LI 
verbunden, z. B. angelotet. Sie ragt uber das Ende der 
zweiten Leitung L2 , vorzugsweise urn eine Lange von etwa 

15 Dabei ist \ die Wellenlange bei der Mittenf r equenz f 

der planaren Leitung. Zwischen die iiberragende Zunge Z und 
das Ende der zweiten Leitung L2 ist eine diinne Isolier- 
schicht P eingefiigt. Diese ist vorzugsweise eine diinne 
dielektrische Polie von z. B. .10 ^u Dicke. Es kann aber 

20 auch eine Eloxalschicht verwendet werden, z. B. kann die 
Zunge Z als teilweise eloxierte Aluminiumzunge ausgefiihrt 
werden. Die Grundraetallisierungen Met. sind in gleicher 
Weise durch eine Zunge Z kontaktfrei verbunden. 



Die buae^ iuljoiio . R o n t ak I f re i o Vorb Xiidung kann natiiriicli 

25 : ebenfalls angewendet werden bei der galvanischen Auf- 

trennungeiner planaren Leitung, die sich auf einem ein- 
zigen durchgehenden Substrat befindet. Bei komplexeren 
Leitungsanordnungen werden in gleicher Weise alle zu 
verbindenden Leitungen jeweils mit Zungen Z iiberbruckt. 
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Die Zunge Z bildet mit dem zu verbindenden Leiter bedingt 
durch das dunne Dielektrikum der Isolierschicht F eine 
sehr niederohmige Leitung, verglichen mit der Leitungsim- 
pedanz der zu verbindenden HF-Leitungen. Die Impedanz der 
Verbindung ist typisch kleiner als 1/10 der Leitungsimpe- 
danz der HF-Leitung. 

Die elektrische Verbindung zwischen den HF-Leitungen 
entateht durch eine Leitungstransf ormation der am Ende 
leerlaufenden Leitung mit der Zunge Z in eine sehr 
niedrige Reaktanz an der Verbindungsstelle der HF-Lei- 
tungen . 

Aufgrund des groBen Impedanzverhaltnisses zwischen HF- 
Leitung und der mit der Zunge gebildeten Leitung ist eine 
breitbandige Ubertragung von 0,1 f Q bis 1,9 t Q mbglich. 

FIG. 2 zeigt eine erf indungs gemafle Verbindung fur unila- 
teral Finleitungen. Die_Subs.trate mit den Finleitungen 
Finl, Fin2 sind in bekannter Weise in einem Hohlleiter 
angeord.iet und seitlich in dessen Gehause G eingeklemmt . 
Beide Flossen sind jeweils mit einer Zunge Z kontaktiert. 
Eine Folie F dient als dunne Isolierschicht fur beide 
Zungen^ZJT - - ' "- " ■ 



FIGi 3 zeigt -eine Verbindung fur eine antipodale Fin- 
loi t'uiiK. -'l)Ui VcruLmlung «uf ilor Uuterseite des Substrata . 
mit "der zugehorlgen Zunge und Folie ist gestrichelt ge- 
z'eichnet ' ' ' ' - ' . 

Fur steckbare Verbindungen ist es vorteilhaft, die Zungen 
Z an der Spitze leicht nach oben gebogen und federnd 
auszufiihren. 
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FIG. k zeigt eine vorteilhafte Ausfiihrung der Erfindung 
fur uniiaterale Finlei tungen , bei der die Zunjjen a'tz- 
technisch hergestellt ,werden konnen. Dazu sind die beiden 
Substrate SI und S2 im Hohlleiter versetzt angeordnet. Sie 

05 zeigen mit den Metallisierungen der Finleitungen Finl , 

Fin2 ziue iiiiinder und uberlappon sich. Im Uper lappungsber eich 
sind auf dem ersten Substrat SI als Fortsetzung der ersten 
Finleitung Finl die beiden Zungen Z atztechnisch ange- 
bracht. Die zweite Finleitung Fin2 reicht bis zum Ende des 

10 zweiten Substrata S2. Die Folie F ist im Uberlappungs- 
bereich zwischen die beiden metallisierten Substrate 
gek Leiimit . KIU 'lA) zeigt die Anordnung in Uraufsicht, wobei 
Teile, die sich unter dem zweiten Substrat befinden, 
gestrichelt gezeichnet sind, FIG. 4B) zeigt einen Quer- 

15 schnitt. Diese Ausfiihrung ist vorteilhaft bei alien weite- 
ren Leitungstypen einsetzbar, bei denen die Substrate nur 
einseitig metallisiert sind, wie Suspended Stripline, 
Koplanarlei tung usw.. 

FIG. 5 zeigt eine erf indungsgemafle Verbindung nach der 
20 zweiten Losung, und zwar am Beisp^iel einer unilateralen 
Finleitung. FIG. 5A) zeigt einen Schnitt, FIG. 5B) eine 
Draufsicht (bzw. Durchsicht) der Anordnung. Die Finlei- 
tungen Fin3 und Fink sind kontaktfrei zu verbinden. Auf 
einem dritten Substrat S3 ist eine metallische Zunge Z 
2 ^ au €sg br . a _ < rj* fry— vorzu gs w&itre— at z t e chn i sch . Da s Substrat S3 

int mi t dor /.uugo /, «uf dio Kncloii dor Lai tungon Ki.n3, Fin'l 
gelegt, dazwischen ist im gesamten Uberlappungsbereich 
eine diinne dielektrische Folie F eingefiigt. Die diinne 
Isolierschicht kann natiirlich, wie bei der ersten Losung, 
30 auch in anderer Form hergestellt werden. Die Zunge Z 

uberragt die Leitungsenden vorzugsweise jeweila auf einer 
Lange von etwa K/k. Ea gilt dabei fUr die Ubergange an 
beiden Leitungsenden das gleiche, was oben bei der ersten 
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Losung ausgefiihrt wurde. Die Anordnung wird in bekannter 
Weise in einen Hohlleiter eingeklemmt , wobei .fur das 
dritte Substrat S3 zusatzliche Aussparungen in die Hohl- 
leiterwande gefrast- werden. 

Es 1st fur den Fachmann selbs tverstandlich , dafi auch die 
zweite Losung nicht auf unilateral Finleitungen beschrankt 
ist, sondern bei alien planaren Leitungs typen einsetzbar 
ist. So kam. z. B. ein viertes Substrat rait Zunge(n) auf 
die Unterseite des ersten und zweiten Substrats gelegt 
werden. 
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